
640W~670W

单晶异质结双面双玻组件

使 光 能 更 高 效 ！
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H J T

1
保 证 功 率 输 出 比 其 他 N 型 组 件 高 出 3 %

其 它 N 型 组 件

w w w . g o l d e n s o l a r c o r p . c o m

采 用 2 1 0 m m ， N 型 H J T 半 片 电 池

组 件 功 率 高 达 6 7 0 W ， 组 件 转 换 效 率 达 到 2 3 . 6 7 %

采 用 优 异 的 M B B 半 片 电 池 技 术 ， 减 少 隐 裂 及 切 面 损 伤

无 B O - L I D , 优 异 的 抗 L e T I D 和 抗 P I D 性 能
低 功 率 衰 减 ， 更 高 的 功 率 输 出

双面率高达90％

正面输出功率比TOPCon组件高4.1%




